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El presente invento concierne a un dispositivo de con=-
trol del umbral de amplitud de una seflal de impulso, dispo-
sitivo cuya particularidad es ser de "seguridad intrinseca",
seglin el sentido que se atribuye a esta expresidn en el do-
minio de la sefializacidn ferroviaria.

En los sistemss de trapsmisidn de informaciones funds-
dos sobre la transmisidn de impulsos codificados, es necesa-
rio, en razdn de las perturbaciones gque pueden afectar a
los impulsos transmitidos (parésitos, deformaciones), pro-
ceder durante su recepcién a un cierto nfmero de controles
para asegurarse de su validez antes de aceptarlos como ele-
mentos de informacidn.

Entre estos controles figura generalmente una verifi-
cacibn de la amplitud minima de los impulsos recibidos.

El dispositivo segiin el invento permite efectuar tal
control y presenta, contrariamente a los dispositivos ya
conocidos, la ventaja de ser de seguridad intrinseca.

Este dispositivo esté caracterizado porque tiene:

- un puente divisor alimentado por una fuente de tensibn
continua y destinado a fijar un umbral de tensidn,

- un primer transistor de tipo NPN cuya base estd someti~
da a la seiial de impulso de entrada, cuyo emisor estad unido
por medio de una resistencia al nudo del puente divisor y
cuyo colector estd unido al borme positivo de la fuénte por

medio de una resistencia en serie con el primario de un
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- un segundo transistor de tipo PNP cuya base esté unida

transformador,

al polo positivo de la fuente por medio del secundario de
dicho transformador, cuyo emisor estd unido al nudo del puen-
te divisor y cuyo colector estd unido al polo negativo de la
fuente por medio de una resistencia cuya tensidén en los bor-
nes consbtituye la seflal de salida.

El invento seri mejor comprendido con ayuda de un ejem-
plo de realizacidn y de la figura Gnica adjunta que represen-
ta su esquema eléctrico.

La seflal de impulso de entrada es aplicada a los bornes
A B del arrollamiento primario la de un transformador 1 cuyo
arrollamiento secundario 1b esti conectado, en serie con una
resistencia 2, entre la base de un transistor 3 de tipo NPN
y €l polo negativo de una fuente de tensidn continua.

Sin embargo el transformador 1 no es un elemento indis-
pensable y se podria en una variante aplicar la seilal direc-
tamente sobre la base del transistor 3.

Un puente divisor constitufdo por las resistencias 4 y
5 estA conectado a los bornes de la fuente.

El colector del transistor 3 esth unido al polo positi-
vo de la fuente por medio de una resistencia 7 en serie con
el arrollsmiento primario 6a de un segundo transformador 6.

El emisor del transistor 3 estd unido por medio de una
resistencia 8 al nudo del puente divisor, es decir a la co-
nexién entre las resistencias 4 y S.

La base de un segundo transistor 10 de tipo PNP esté
unida al polo positivo de la fuente por medio de una resige
tencia 9 en serie com el arrollamiento secundario 6b del

transformador 6.
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El emisor del tramsistor 10 estd unido por medio de

una resistencia 11 al nudo del puente divisor. El colector
de este transistor esta unido por medio de una resistencia
12 al polo negativo de la fuente. La tensidn en los bornes
C ¥y D de la resistencia 12 constituye la seilal de salida
del dispositivo.

Si le amplitud de la seial de impulso de enbrada es
tal que la tensidn aplicada sobre la base del transistor 3
sobrepase el umbral correspondiente a la tensidén de su emi-
sor, la cual estd fijada por el nudo del puente divisor, el
transistor 3 se hace conductor.

La sefial de impulso amplificads en tensidn en el trans-
formador 6, es transmitida por medio de la resistencia 9 a
la base del transistor 10 que se hace a su vez conductor si
la amplitud de la tensibn de la seflal transmitida es supe-
rior a la tensifn del emisor del tramsistor 10 con relacidn
al polo positivo de la fuente, siendo fijada dicha tensién
por el puente divisor 4 y 5. Es por tanto la eleccibn de la
relacidn de transformacidn del transformador 6 la que per-
nitird realizar esta condicibén. El transistor 10, habiéndo-
se hecho conductor, btransmite entonceé la seiigl recibida
sobre su base y aparece una tensibn en lor bornes C y D de
la resistencia 12.

La presencia del transformador 1 tiene como ventaja
agsegurar un aislamiento galvénico entre los bornes de en-
trada A B y los bornes de salida C D.

Por otra parte en razbn de la derivacidn de la sefial
de entrada por la inductancia del transformador 6, la seflal
de salida tiene por una parte una anchura pricticamente

constante cualquiera que sea la forms de la seiial de impulso
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de entrada, y por otra parte una amplitud constante si la
fuente de tensidn conti{nua es una fuente estabilizada.

Se puede establecer ficilmente, con ayuda del esquema,
que el dispositivo es ciertamente de seguridad intrinseca.
En efecto, si se exceptua el caso de un corto-circuito so-
bre una resistencia, el cual, por razones de construccidn,
no puede producirse, cualquier otra snomalis (por ejemplo:
corte en el circuito, corto-circuito en un transformador,
defectuosidad en un transistor) tiene como resultado hacer
aparecer una sefial de salida nula o pricticamente nula.

El dispositivo segln el invento es aplicable en los
sistemas de trensmisifn de informaciones y en particular

en el caso de la sefializacidn ferroviaria.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presen—
tan para que sean objeto de esta Patente de Invencidn en
Espafia, por veinte afios, son los siguientes:

12.~ Dispositivo de control del umbral de amplitud de
una sefial de impulso, caracterizado porque tiene: un puente
divisor alimentado por una fuente de tensidn continua y
destinado a fijar un umbral de tensidn; un primer transis-
tor de tipo NPN cuya base estd sometida & la sefial de im-
pulso de entrada, cuyo emisor esté unido por medio de una
resistencia al nudo del puente divisor y cuyo colector esté
unido al borne positivo de la fuente por medio de una re-
sistencia en serie con el primario de un transformador; un
segundo transistor de tipo PNP cuyae base estd unida al polo
positivo de la fuente por medio del secundario de dicho
transformador cuyo emisor esti unido al nudo del puente di-

visor y cuyo colector estd unide al polo negativo de la
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fuente por medio de una resistencia cuya tensidén en los bor-
nes constituye la seiial de salida.

22,~ Dispositivo segln el punto 12, en el que la fuen-
te de tensidn continua es una fuente estabilizada.

9.~ Dispositivo seglin uno de los puntos precedentes

en el que la sefial de impulsos de entrada es aplicada al
primario de un segundo transformador cuyo secundario esté
conectado en serie con una resistencia entre la base del
primer transistor y el polo negativo de la fuente.

49,~ "DISPOSITIVO DE CONTROL DEL UMBRAL DE AMPLITUD DE
UNA SENAL DE IMPULSO", todo tal y conforme se describe en
la presente Memoria, la cual consta de 128 linecas y a titu-

lo de ejemplo se representa en el adjunto dibujo.
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ESCALA VARIABLE.
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